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(57)摘要

本发明公开了一种用于CdTe太阳能电池稳

定电性能参数的快速测试方法，包括以下步骤：

A、加热电池，B、光照电池，将步骤A中加热完毕的

CdTe太阳能电池取出并放进保温箱中进行保温

和光照；C、冷却电池，将光照完毕的CdTe太阳能

电池取出并进行降温；D、性能检测，采用检测装

置对降温完毕的CdTe太阳能电池进行电性能测

试。通过在保温箱中增加光照的光源，并结合封

装工艺，有效利用层压工艺提供的组件余热，能

够快速的使CdTe太阳能电池激活，达到稳定的功

率输出状态，测量时得到准确的电性能参数，同

时有效降低对能量的消耗。
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1.一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，其特征在于，包括以下

步骤：

A、加热电池，将待检测的CdTe太阳能电池放置层压机中，并通过所述层压机对CdTe太

阳能电池进行加热；

B、光照电池，将步骤A中加热完毕的CdTe太阳能电池取出并放进保温箱中进行保温，所

述保温箱中设置有能够发光的光源，CdTe太阳能电池在保温箱中进行保温的过程中，光源

通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照；

C、冷却电池，将步骤B中光照完毕的CdTe太阳能电池取出并进行降温，使得CdTe太阳能

电池的温度降到室温；

D、性能检测，采用检测装置对步骤C中降温完毕的CdTe太阳能电池进行电性能测试。

2.根据权利要求1所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述步骤A中，所述层压机对CdTe太阳能电池进行加热时的温度为120-160℃，时间为

10-16分钟。

3.根据权利要求2所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述步骤A中，所述层压机对CdTe太阳能电池进行加热时的温度为140℃，时间为13分

钟。

4.根据权利要求1所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述步骤A中待检测的CdTe太阳能电池的电池交联度为70-90％。

5.根据权利要求1所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述步骤B中，光源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照的时间为100-200秒。

6.根据权利要求5所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述步骤B中，光源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照的时间为150秒。

7.根据权利要求1-6任一项权利要求所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数

的快速测试方法，其特征在于：

所述步骤B中，所述保温箱中设置的光源为LED芯片模块。

8.根据权利要求7所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述LED芯片模块的数量为24组，每个LED芯片模块均配置有独立的供电电源。

9.根据权利要求8所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

24组LED芯片模块分别设置于所述保温箱内壁的不同位置处。

10.根据权利要求1所述的一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，

其特征在于：

所述步骤C中，将步骤B中光照完毕的CdTe太阳能电池取出并放进冷却箱中进行降温。
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一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法

技术领域

[0001] 本发明涉及太阳能电源生产领域，特别是一种可快速检测CdTe太阳能电池稳定电

性能参数的测试方法。

背景技术

[0002] 众所周知，CdTe太阳能电池在封装后要测量其电性能参数，需要有强光长时间照

射才能稳定，测量耗时比较长，严重影响了企业的生产效率，降低了企业的社会竞争力。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本发明的目的在于提供一种简单，同时又可以快速检测CdTe

太阳能电池稳定电性能参数的测试方法。

[0004] 本发明为解决其技术问题而采用的技术方案是：

[0005] 一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，包括以下步骤：

[0006] A、加热电池，将待检测的CdTe太阳能电池放置层压机中，并通过所述层压机对

CdTe太阳能电池进行加热；

[0007] B、光照电池，将步骤A中加热完毕的CdTe太阳能电池取出并放进保温箱中进行保

温，所述保温箱中设置有能够发光的光源，CdTe太阳能电池在保温箱中进行保温的过程中，

光源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照；

[0008] C、冷却电池，将步骤B中光照完毕的CdTe太阳能电池取出并进行降温，使得CdTe太

阳能电池的温度降到室温；

[0009] D、性能检测，采用检测装置对步骤C中降温完毕的CdTe太阳能电池进行电性能测

试。

[0010] 作为上述技术方案的改进，所述步骤A中，所述层压机对CdTe太阳能电池进行加热

时的温度为120-160℃，时间为10-16分钟。

[0011] 作为上述技术方案的进一步改进，所述步骤A中，所述层压机对CdTe太阳能电池进

行加热时的温度为140℃，时间为13分钟。

[0012] 在这里，所述步骤A中待检测的CdTe太阳能电池的电池交联度为70-90％。

[0013] 优选地，所述步骤B中，光源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照的时间为100-

200秒。

[0014] 其中，所述步骤B中，光源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照的时间为150秒。

[0015] 再进一步，所述步骤B中，所述保温箱中设置的光源为LED芯片模块。

[0016] 在本发明中，所述LED芯片模块的数量为24组，每个LED芯片模块均配置有独立的

供电电源。

[0017] 本发明的一优选实施例，24组LED芯片模块分别设置于所述保温箱内壁的不同位

置处。

[0018] 进一步，所述步骤C中，将步骤B中光照完毕的CdTe太阳能电池取出并放进冷却箱
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中进行降温。

[0019] 本发明的有益效果是：由于本发明采用上述的检测方法，通过在保温箱中增加光

照的光源，并结合封装工艺，有效利用层压工艺提供的组件余热，能够快速的使CdTe太阳能

电池激活，达到稳定的功率输出状态，测量时得到准确的电性能参数，同时有效降低对能量

的消耗。

具体实施方式

[0020] 一种用于CdTe太阳能电池稳定电性能参数的快速测试方法，包括以下步骤：

[0021] A、加热电池，将待检测的CdTe太阳能电池放置层压机中，并通过所述层压机对

CdTe太阳能电池进行加热，

[0022] 在这里，作为本发明的一优选实施例，所述层压机对CdTe太阳能电池进行加热时

的温度为120-160℃，时间为10-16分钟，进一步优选，所述层压机对CdTe太阳能电池进行加

热时的温度为140℃，时间为13分钟；

[0023] B、光照电池，将步骤A中加热完毕的CdTe太阳能电池取出并放进保温箱中进行保

温，所述保温箱中设置有能够发光的光源，CdTe太阳能电池在保温箱中进行保温的过程中，

光源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照，在这里，作为本发明的一优选实施例，所述光

源通电发光并对CdTe太阳能电池进行光照的时间为100-200秒；进一步优选，所述光源通电

发光并对CdTe太阳能电池进行光照的时间为150秒；

[0024] C、冷却电池，将步骤B中光照完毕的CdTe太阳能电池取出并进行降温，使得CdTe太

阳能电池的温度降到室温，其中，为了加快CdTe太阳能电池的降温速度，在这里，作为本发

明的一优选实施例，将步骤B中光照完毕的CdTe太阳能电池取出并放进冷却箱中进行降温，

可以大大地缩短CdTe太阳能电池的降温时间；

[0025] D、性能检测，采用检测装置对步骤C中降温完毕的CdTe太阳能电池进行电性能测

试。

[0026] 其中，为了保证检测结果准确可靠，在这里，优选地，所述步骤A中待检测的CdTe太

阳能电池的电池交联度为70-90％。

[0027] 为了使得光源可以更好地对CdTe太阳能电池进行光照，在这里，优选地，所述步骤

B中，所述保温箱中设置的光源为LED芯片模块。进一步优选，所述LED芯片模块的数量为24

组，每个LED芯片模块均配置有独立的供电电源。再进一步优选，24组LED芯片模块分别设置

于所述保温箱内壁的不同位置处。通过采用上述的结构，使得各个LED芯片模块可以独立地

工作，且可以从四面八方的方向照射待检测的CdTe太阳能电池，从而使得光源对CdTe太阳

能电池进行光照的效果更好，满足用户的需求。

[0028] 以上所述仅为本发明的优先实施方式，只要以基本相同手段实现本发明目的的技

术方案都属于本发明的保护范围之内。
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